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Реферат:
1. В дисертаційній роботі досліджується довгочасова кінетика фотолюмінесценції кремнієвих наноструктур.
Пояснено природу аномально малого бекерелевого показника згасання люмінесце-нції, а також його
немонотонну температурну залежність багатократним перезахопленням носіїв пастками на шляху до їх
рекомбінації. Цей ефект свідчить про значне просторове розділення елек-трон-діркової пари і може
служити кількісною характеристикою такого розділення. Запропоновано і реалізовано на прикладі
нанокремнію метод знаходження ефективного роз-поділу енергій активації пасткових станів за
довгочасовою кінетикою люмінесценції носіїв, захоп-лених на ці стани. У повній аналогії з методом
термостимульованої люмінесценції показано, що дослідження часової і температурної залежності
довгочасової кінетики згасання люмінесценції дає інформацію про пасткові стани системи.

2. The thesis deals with the investigation of longtime kinetics of the photoluminescence decay of silicon
nanostructures. The origin of the anomalously small Beckerel index and its nonmonotonic temperature
dependence is explained by multiple retrapping of carriers on their way to recombination. This phenomenon is an



indicator of initial carriers separation and gives the estimate of the value of this separation. A method of
reconstruction of effective distribution of activation energy of trap states by longtime asymptotics of
luminescence decay of the trapped carriers is developed and applied to porous silicon. It is shown that in full
analogy with thermostimulated luminescence the investigations of time and temperature dependence of longtime
luminescence decay provide information about trapping states in a system.
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